阿卜杜拉国王科技大学张西祥教授学术报告

报告题目： Aberration-corrected TEM study of single layer graphene doping and edge decoration
时间：2014年10月20日上午10:00
地点：理化楼401会议室
报告内容简介：
功能化石墨烯材料在调节气体传感器、半导体、超电容、纳米电子器件和自旋电子器件的性质方面已被广泛研究，然而在控制载流子类型和掺杂浓度方面还存在瓶颈。张教授研究组发展了一种两步法来有效掺杂石墨烯：采用高能原子/离子轰击产生空隙并使用需要的不同元素（Pt、Co以及In）进行掺杂。并采用带单色器的球差校正TEM进行原位观测验证掺杂的稳定性。另外，贵金属单原子与石墨烯边缘的相互作用也采用低电压TEM进行了研究。

报告人简介：
张西祥教授于1992年在巴塞罗那大学获得博士学位，1995年于巴塞罗那大学任资深研究科学家，1997年在香港科技大学任教授，2008年起在阿卜杜拉国王科技大学任职教授。先后获得北京市科学技术一等奖、国家自然科学二等奖等奖项。他的研究领域涵盖磁性材料、磁输运、自旋电子学、磁制冷材料、多铁材料、石墨烯、碳基材料以及生物材料等。发表文章350余篇, 他引次数超过11000次, H因子为53。

注：听报告的学生请携带校园卡记录创新学分
